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GF 126

Nicht fir Neuentwicklung

Statische Kennwerte Min. Typ Maox.
Kollektor-Basis-Reststram “lesa 7.5 pA
Uen = &V

Kollektor-Basis-Reststrom “lego 100 pA
~Uew = 25V

Emitter-Basis-Reststrom -lepo 100 pA
-Uee =5

Dynamische Kennwerte

KurzschluBstromverstarkung hze 40
=Uex =8V
=l = 1mA
Vierpolparameter {1

L+ T 3.0 k2
Uee = 6V Cite &5 pF
-le = 1mA Ciza 1pF 2.1 pF
f = 500 kHz Vete 35 mS

1

zze 277 k2

Cota 4.4 pF
Leistungsverstérkung (=7 40 dB 42 dB
-Ues = §Y
-l ] = 1mA
o = 500 kHz

Siehe MeBschaltung Seite 81

KOMBINAT VEB HALELEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt {(Oder)

g
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GF 126 |

Micht fiir Neuentwicklung

Die Leistungsverstiirkung Gpe wird in folgender MeBschaltung nach der Beziehung |

P L
Gpe = 4 I u b _R_n_ ermitielt.
] ]

Eichen* MV

C,=1nF . Ry=180 2 |
C;=0,1pF R; = so eingestellt, daB sich ein Rg von 180 &2 ergibt
Ca=1nF Ry =20 k2 ;
C; = 047 uF R; = so eingestellt, daB sich ein Ra von 15 k2 ergibt
Cs=1nF
Ce =01 pF
C; =4 .., 50 pF
Bestellbeispiel fir einen Transistor Transistor GF 126 ]
R |
\ a KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
dl  Stommbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) o
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Transistor GF126

Datasheet
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KOMBIMNAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
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GF 126
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